出席政府間半導體會議(GAMS)報告

第八屆「政府間半導體會議」(GAMS)於本(96)年9月27日美國德州達拉斯市舉行。本局黃局長於會議之前先行與台灣半導體產業協會(TSIA)與會代表會談，瞭解世界半導體協會(WSC)業者在近日會議討論的進展。本次會議由美國助理貿易代表Meredith Broadbent主持，主要就WTO談判進展、MCP協定執行、原產地規則、智慧財產權、環境保護等議題進行討論，另中國未出席本次會議亦受到矚目。相關會議情形如次：

1、 中國未出席本次GAMS會議

　　中國政府已於去（95）年9月間首度參與GAMS會議，惟卻於本次會議缺席，美國、日本、韓國、歐盟及我國等均於會中表示遺憾與關切。據了解，中方原已報名由訊息產業部司長級官員率團與會，缺席原因可能為未能及時取得簽證，各國因此同意未來舉辦年會之前，地主國應儘早通知各國辦理相關入境手續。

    二、WTO談判進展

各國就杜哈談判現況交換意見，普遍對於談判前景表示憂心，無論發展如何，仍盼半導體產品能納入WTO/NAMA談判的部門別自由化方案。會中，本局黃局長表示NAMA主席版所提出的談判文件視為良好的談判基礎，並規劃在本年10月間繼續就相關議題進行談判，我國為NAMA部門別之友的重要成員，願與GAMS其他會員積極合作推動具企圖心的降稅模式與部門別方案。

三、MCP協定執行

主要為推動擴大協定的參與會員與產品涵蓋範圍。有關參與會員部分，會議通過促請中國早日簽署協定，並共同鼓勵印度與東南亞國家簽署。有關產品範圍擴大部分，通過建請WSC提出業界所建議之具體產品項目(預訂於本年10月底前提出)，以便進一步討論。

四、原產地規則

此節討論至為熱烈，WSC已針對非優惠性原產地規則，提出所謂”Decoupling”原則之建議，即針對貿易救濟案件採一套標準，一般關稅目的則採另一種認定方式，然而WSC並未針對關鍵之Monolithic ICs提出特定的認定標準，與會各國尚無充分資訊確認是否支持，因此建議WSC繼續提出完整且有共識的建議方案再議。有關各國是否支持”Decoupling”原則之立場，與會各國多表達彈性態度，可將業者意見納入考量，惟歐盟對此則明顯表示保留，另日本亦傾向建立單一的認定標準，我國則表示倘WSC提出完整建議，將續協調國內相關單位之意見，期盼此議題在WSC與GAMS間早日形成共識。

五、智慧財產權

會議通過針對半導體產業的侵權案件，應有效迅速解決，另應考量將認定侵權數量之門檻降低，美國另表示已就中國對智慧財產權保護不週在WTO提請爭端解決，我國並表示我國司法機關審理相關案件，訂有「各級法院辦案期限實施要點」可資遵循，以求妥速審結，另我國智慧財產權法院將於明(2008)年正式運作，亦將有效解決相關法律紛爭。

六、環境保護

主要在於全氟辛烷礦酸(PFOs)之管制豁免，全氟化物(PFC)之排放減量標準，以及節約能源計劃以對抗全球環保問題，此節在GAMS之間已有共識，目前係依規劃目標推動。

七、明(2008)年GAMS年會

將由歐盟主辦，預訂於明年9月下旬在葡萄牙里斯本召開，美國建議於明年7月下旬先舉行電話會議確定議程與初步交換意見，獲無異議通過。

會議結束前，通過本年GAMS會議之主席結論(Chair’s Summary)，詳如附件(第6段括弧部分尚待美國確認)，其主要議題重點如同上述各節。
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